VQE 21 - VQE 22 - VQE 23 - VQE 24

Lichtemitteranzeigen

Griinstrahlende zweistellige Lichtschachtbauelemente
mit Dioden-Chips auf GaP-Basis.

Ziffernhéhe 12,7 mm.

VQE 21, VQE 23 gemeinsame Katode
VQE 22, VQE 24 gemeinsame Anode

Grenzwerte bel 9, = 25 °C

DurchlaBgleichstrom?) IF 20 mA
SpitzendurchlaBstrom, ,
periodischer’) lFrRM 150 mA
Sperrgleichspannung’)

bei §o = -25...85°C Ur 6 V
Betriebstemperatur Da -25...85 °C
Lagerungstemperatur Fsg 5...35 °C
Lagerung '
bis zu 30 Tagen stq -50...50 °C

KenngréBen bei %, = 25°C

Lichtstarke v 230...1170 ucd
bei I = 10 mA
DurchlaBgleichspannung’) |
bei Ir = 10 mA UFmax 26 V
Sperrgleichstrom?)
bei U= 6V IRmax 100 p.A
Wellenldnge der max.
spektralen Emission Ap 565 + 10 nm

) je Segment und je Dezimalpunkt




AnschluBbelegung

An- Belegung?) An- Belegung')
schluB- VQE 11 VQE 12 schluf3- VQE 12
Nr. VQE 21 VQE 22 Nr. VQE 21 VQE 22
1 nb 10 G2

2 Fi 11 As

3 B; 12 F,

4 1.8 agAy 13 B,

5 QKQ QAQ 14 Ay

6 D 15 E,

7 E, 16 Cy

8 Co 17 D,

9 Ha2 18 nb

Y nb = nicht belegt; gK = gemeinsame Katode; gA = gemeinsame Anode
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Kennzeichnung
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x') Anzeigefléiche

x?) Einsatz der Anzeigen auf Leiterplatten mit metrischem RastermaB ist

zuldssig.




AnschiuBbelegung

An- Belegung') An- Belegung")
schiuB- VQE 13 VQE 14 schiuB- VQE 13 VQE 14
Nr. VQE 23 VQE 24 Nr. VQE 23 VQE 24
1 Ci \ 10 G!
2 E, 11 Az
3 Dy 12 Fa
4 gk gA, 13 B,
5 gKs gA; - 14 B,
é D, 15 Fy
7 Ee 16 Ay
8 Ce 17 Gy
9 M, 18 Hy
) gK = gemeinsame Katode; gA = gemeinsame Anode
400X
127
/N 47
S {
C
¥ H -%08 B % =
4 . oS W
EF )/ [ b da-r =
) 9’
15x45° 350
Srelte der | lotbar
Kennzeichnun . :
ax2 ggzygg x2) Ansioht auf die
¢ 0Lk AnschiuBistifte
7 5

cooo000D000

ocoocoo0d0®

i
i

x") Anzeigefldche .
x2) Finsatz der Anzeigen ouf Leiterplatten mit metrischem Rastermall ist
zul@ssig. |




